CONDENSATEURS CHIPS CERAMIQUE ASSEMBLES CLASSE 2
STACKED CERAMIC CHIP CAPACITORS CLASS 2

Appellation commerciale / Commercial type
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Exemple de codification a la commande / How to order

Appellation commerciale

Commercial type

L, N : Terminaisons "DIL"|

L, N : "DIL" leads
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Rated voltage
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CARACTERISTIQUES
Diélectrique Céramique classe 2
Technologie Chips multicouches
Catégorie climatique 55/125/56
Température d'utilisation -55°C +125°C
Tension nominale Ugc 1000V a 10000V
Tension de tenue 1,2 Ugc
Tangente 8 a 1 kHz <250.10-*
Résistance d'isolement sous 500 Ve
pour Cg < 25 nF =20 000 MQ
pour Cg > 25 nF = 500 MQ.uF
MARQUAGE
Modele
Capacité
Tension
Date-code
MAIN CHARACTERISTICS
Dielectric Ceramic class 2
Technology Multilayer chips
Climatic category 55/125/56
Operating temperature -55°C +125°C
Rated voltage Ugc 1000V to 10 000V
Test voltage 1,2 Ugc
Tangent 8 at 1 kHz <250.10-*
Insulation resistance under 500 Vpc
for Cg < 25 nF =20 000 MQ
for Cg > 25 nF = 500 MQ.uF
MARKING
Model
Capacitance
Voltage
Date-code




